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No mA \ C mA mA uA ’s us Vv
SP1-202 I-1 772t 50 20 —25—~80 1 20 0.2 30 30 0.5
SPI-204 -2 BARBEM N7 50 20 —25~80 1 20 0.2 30 30 0.5
SPL1-206 1-3 ERENKS AT 50 20 —25~80 2 20 Q.2 30 30 05
SP1-206-10 -3 SR 50 20 —25~80 0.2 20 0.2 30 30 0.5
SPI-208 -4 77Ut 50 20 —25~80 2 20 0.2 30 30 05
SPI-212 -5 ¥ vy TRBRER 50 20 —25~80 0.5 20 0.2 30 30 0.5
SPI-214 -6 ANy T 50 20 —25~80 0.5 20 0.2 30 30 0.5
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